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¢/ neschvalila
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Navrh

na uzatvorenie pracovného pomeru s Dr. Pierrom Ruteranom na miesto vysokoskolského

uditela vo funkcii hostujuceho profesora v studijnom odbore Elektronika a fotonika

Zakladné udaje o navrhovanom

Meno, priezvisko, tituly: Pierre Ruterana, Dr.
Datum narodenia: 27.3.1955
Pracovisko: Centrum pre vyskum iénov, materialov a fotoniky (Centre de

Recherche sur les lons, les Matériaux et la Photonique,
skratene CIMAP) v Caen ako riaditel vyskumu

Vzdelanie: MSc. - University of Caen — 1979

PhD. - University of Caen — 1983
Doctorate es Science - University of Caen — 1987

Pedagogické p6sobenie:

Skolitel 22 doktorandov, vedenie 15 postdocov

Vedecké a vyskumné projekty:

Koordindator EU projektu, HPRN-CT-1999-00040 (2000-2003) , Interface analysis at atomic
level and properties of advanced materials (IPAM)“, financovanie 1.476 M£€.

Zodpovedny riesitel za partnera v EU projekte, HPRN-CT-2001-00297(2002-2005) ,Rare
earth doped nitrides for high brightness eletroluminescent emitters (RENIBEL)",
financovanie 1.5 M€,

Zodpovedny rieditel za partnera vEU projekte, MRTN-CT-2004-005583 (2005-2008)
“Interfacial Phenomena and properties at Atomic Resolution and properties of novel IlI-V
SEMiconductors (PARSEM)”, financovanie 250 k€.

Koordinator EU projektu, ITN-213238, (2008-2012) “Investigation and optimisation of the
quality of InN for multispectral applications ‘RAINBOW’”, financovanie 4.8 M£.

Koordinator projektu, ANR-Blanc COSNI, (2008-2012), ” Production of semipolar nitride
layers”, financovanie 600 k€.

Zodpovedny riesitel za partnera v projekte, ANR-PNANO MOS35 (2008-2012), “fabrication
of low power consuming lll-V based devices”, financovanie 1.4 M€.

Zodpovedny riesitel za partnera v projekte, ANR project (2015-2018), “InAIN/GaN
heterostructures for optimized HEMTs”, financovanie 684 k€.

Koordindtor projektu, Project Labex GANEX APODEV (2015-2019), “investigation of
InGaN/GaN QWs for emission across the green gap”, financovanie 134 k€.

Koordindtor projektu, Project Labex GANEX + Région Normandie (2017-2020),
“investigation of the behavior of HEMT devices down to atomic scale using STEM
techniques”, financovanie 130 k€.
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e Zodpovedny riesitel za partnera v projekte, Project PLACENANO (2019-2021), “Regional
plateform for characterization of nitride based devices in charge of TEM”, financovanie 100
k€.

Ocenenia a uznanie vedeckou komunitou:
e 2014-2018: Chutian Scholar Chair Professor, Hubei University Wuhan, Cina.
e 2016-2019: Invited Professor Xiaogang Engineering University, Cina
e 2018-2021: Distinguished Professor, Zhengzhou University, Cina

e 2018 —doteraz: editor ¢asopisu “Energy and Environmental Materials”, Wiley-ZZU Journal,
15.220 IF (2020)

e \Vydavatelstvom Elsevier rozpoznany ako vedec ktory patri medzi 2% najcitovanejsich
vedcov na svete.

Vyznam osobnosti navrhovanej

Dr. Pierre Ruterana ziskal vzdelanie v oblasti fyziky tuhych latok na Univerzite v Caen kde ndsledne
ziskal aj hodnost doktora vied. V sucasnosti pésobi v Centre pre vyskum idnov, materidlov a
fotoniky (Centre de Recherche sur les lons, les Matériaux et la Photonique, skratene CIMAP) v Caen
ako riaditel vyskumu. Vo svojom vyskume sa Specializuje na elektrénovu transmisnd mikroskopiu
a Studium pokrocilych materidlov pre elektroniku. V ramci svojej doterajsej akdemickej karéry
publikoval 353 ¢lankov v recenzovanych vedeckych casopisoch, bol autorom 6 kapitol v
monografidch a editorom knihy , Nitride Semiconductors : Handbook on Materials and Devices”
(vydavatelstvo Wiley). Je uzndvanou vedeckou osobnostou o com sved¢i 74 pozvanych prednasok
na medzindrodnych vedeckych konferenciach. Na svoju vedecku pracu ziskal citaény ohlas 6245
citacii, vdaka ¢omu Hirschov index dosahuje hodnotu 41. Vdaka tomu ho vydavatelstvo Elsevier
od roku 2021 rozpoznava ako vedca ktory patri medzi 2% najcitovanejSich vedcov na svete. Za
poslednych 10 rokov bol zodpovedny riesitel alebo koordinator 11 francuzskych a Eurépskych
projektov. V uplynulych rokoch boli Dr. Ruterana a rieSitelia z FEI STU partnermi v H2020
projektocha a v sucasnosti je rieSeny spolo¢ny bilaterdlny projekt APVV (v ramci grantovej schémy
Slovensko-Francuzsko 2022).

Ocakavany prinos pre univerzitu a fakultu

Ako prinos pdsobenia Dr. Ruterana na pozicii hostujiceho profesora na FEI STU mozno ocakavat
nielen rozvoj vedy a vyskumu ale aj prinos v oblasti pedagogiky. Predpoklada sa hlavne prinos vo
vyucbe v rdmci Studijného programu Elektronika a fotonika, napr. vo forme vybranych prednasok
pre doktorandov o elektrénovej mikroskopii, dalej vo vedeni diplomovych a doktorandskych prac.
Fakulta a univerzita by taktiez chcela vyuzit odbornost a skdsenosti Dr. Ruterana na ziskanie
spolo¢nych Eurdpskych projektov v réznych oblastiach priamo alebo nepriamo suvisiacich so
Studiom pokrocilych materidlov pre elektroniku. Cennym ocakdavanym prinosom bude aj
publikacna aktivita Dr. Ruterana, ktory publikuje v prestiznych vedeckych ¢asopisoch s vysokym
impakt faktorom, ¢o by bolo pre fakultu i univerzitu hodnotnym prinosom.

Pldn hostovania

Dr. Pierre Ruterana bude na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU pdsobit ako hostujuci
profesor na Ustave elektroniky a fotoniky, v $tudijnom programe Elektronika a fotonika.

Navrhovany termin pdsobenia vo funkcii hostujiceho profesora: 1.9.2024 —31. 8. 2026
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Stanovisko Vedeckej rady Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave
zo dna 12.03.2024

Pocet ¢lenov VR FEI STU: 27
Pocet pritomnych ¢lenov VR FEI STU: 19
Pocet kladnych hlasov: 18
Pocet zapornych hlasov: 0
Pocet neplatnych hlasov: 1

Uznesenie ¢. 13/2
Vedecka rada FEI STU schvaluje tajnym hlasovanim navrh na vytvorenie miesta VS ucitela na
Ustave elektorniky a fotoniky vo funkcii hostujiceho profesora pre Dr. Pierre Ruterana.

prof. Ing. Vladimir Kutis, PhD.
dekan fakulty



